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摘要(译)

提供了一种Micro LED显示基板，该Micro LED显示基板的制造方法以及
Micro LED显示装置。在该方法中，将Micro LED转移到阵列基板的有机
层上，进行一次蚀刻以在保护层和阵列基板上均形成通孔，然后进行一
次金属沉积以同时形成电极。 Micro LED和将石墨烯层与薄膜晶体管的
源电极或漏电极电连接的结构。与其中通过两次蚀刻和两次金属沉积形
成微型LED的电极以及将石墨烯层与薄膜晶体管的源极或漏极电连接的
结构的现有技术相比，本公开提供的方法节省了流程步骤，简化了流程
并降低了成本。
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